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266K CMOS Dynamic RAM(65536x4) 18PIN 512568
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B # % TRAC | TRCY | TCAD | TAH TP | TWCY | TOH | TRWC | VDD or VCC| 1DD| IDD STANDBY | VIL | VIH| Ci | VOL/IVOL| VOK/IVOH} Co | wia w *
C) max_ | min |min |min_ min |min |min | min max | (1SB/1§B2) max |min | max | max win max

(ns) | (ns) | (ns) | (ns) (ns) | (ns) | (ns) | (ns) W) (mh) (ma) W W | oh] /m) /wh) | F) | Cyc/ms
51C259H-15 INTEL 0~70| 150 245| 30| 20| 85] 245| 25 310 4.5~5.5| 65 4/- 0.8] 2.4 5 0.4/4.2 2.4/5 6| 256/4
51C259H-20 INTEL 0~70| 200 315} 351 25| 105] 315| 30| 390 4.5~5.5) S0 4/-1 0.8} 2.4 5 0.4/4.2 2.4/5 6| 256/4
51C259HL-15 INTEL 0~70] 150 245] 30 20| 85| 245{ 25| 310 4.5~5.5] 65 4/-1 0.8 2.4 5 0.4/4.2 2.4/5 6| 256/9
51C259HL.-20 INTEL 0~70| 200 315 35 25| 105 315 307 390 4.5~5.5 50 4/-1 0.8 2.4 5 0.4/4.2 2.4/5 6| 256/4
516259L-15 INTEL 0~70| 150 | 245{ 30| 20| 85| 245] 25| 310 4.5~5.5| 65 4/-1 0.8 2.4 5 0.4/4.2 2.4/5 6| 256/4
510259L-20 INTEL 0~70} 200§ 315 35 251 105] 315 30| 390 4.5~5.5 50 4/-1 0.8] 2.4 $ 0.4/4.2 2.4/5 6| 256/4
KM41C464-7 SAM 0~T70 70| 130 20 15 50| 130 15{ 185 4.5~5.5 65 2/1| 0.8 2.4 6 0.4/4.2 2.4/3 7| 256/4
KM410464-8 SAM 0~70 80 150} 25 20 60 | 150 15 | 205 4.5~5.5 55 2/1] 0.8 2.4 6 0.4/4.2 2.4/% 7{ 256/4
KM410464-10 SaM 0~70| 100{ 180 25 20 M| 180 20| 245 4.5~5.§ 4 2/1] 0.8} 2.4 [} 0.4/4.2 2.4/5 7| 256/4
KW41C466-7 SAN 0~70| 70| 130 20| 15| 50| 130¢ 15| 185 4.5~5.5] 65 2/1) 0.8 2.4 6 0.4/4.2 2.4/5 7| 256/4
KM41C466-8 SAM 0~70 80| 150 25 20 8 ) 150 15| 205 4.5~5.5 55 2/1| 0.8] 2.4 6 0.4/4.2 2.4/5 7] 256/4
M41C466-10 SAM 0~70| 100 180 | 25| 20| 70| 180| 20) 245 4.5~5.5{ 45 2/1] 0.8 2.4 6 0.4/4.2 2.4/5 7| 256/4

MB81C466-10 FUJITSU 0~70] 100{ 200| 25| 20| W 270 65 2/0| 0.8) 2.4| 10 0.4/4.2 2.4/5 7} 256/4 | STATIC COLUMN MODE
MB31C456-12 FUJITSU 0~70] 120} 230 25 15| 100 | 230 15| 315 4.5~5.5 60 2/~1 0.8( 2.4 7 0.4/4.2 2.4/5 7| 256/4
MBB1C466-15 FUJITSU 0~70| 150| 260 30| 20| 100 260 20 360 4.5~5.5| 50 2/-| 0.8] 2.4 7 0.4/8.2 2.4/5 7| 256/4






